Laserdiodi, 980nm, 50mW, halkaisija 5,6 mm

Tuotekoodi: AM4872
EAN13: -
HS-koodi: 90132000

Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen parametrit:

Valon vari: Infrapuna
Aallonpituus: 980 nm
Jannite: 1,6-2,1 V DC
Esitys: 50 mW

Tapaus: TO-18
Kattavuus: IP20
Elinikainen: 5000 tuntia

Tuotteen kuvaus:
Laserdiodi, jonka aallonpituus on 980 nm ja teho 10 mW.

aallonpituus 980nm
jannite 1,6-2,1V
kaanteinen jannite 2V
virta 78-82mA
suojausluokka IP20
kayttélampétila -10 - 50 °C
koko 5,6x5,6x10 mm

hinta 1 kpl

Nastaliitanta: nasta nro 2 (kotelo) = ANODI, nasta nro 1 = katodi LD, nasta nro 3 = anodi PD




M Electical and optical Characteistios(To=25'C) s ASCASEX | HLD980050N4T 950nmS0mW 40C Laser Diodes
IParameter Symbols | Conditions | Min | Typ | Max | Units
Threshold Current th 2 5 20 | 30 | ma M specifications
loperating Current Top Po=50mW 3 78 | 82 | ma K;:’;’f;’:;: :z‘:;‘ -
Operating Voltage Vop Po=50mW - 1.6 2l Volts Package Type: TO-18(®5.6mm)
Slope 30mW-10mW
[Efficiency a [30mW-110mwW| 0.5 03 - |mwma]  BAbsolute Maximum Ratings (Te=25'C

fonitor Current Im Po=50mW - 0.2 0.8 mA [Parameter Symbols | Ratings | Units
IBeam Divergence [Parallel ol Po=somW | 8 12 | 14 | deg Optical Output Po(CW) 50 W
(FWHM) [perpendicutar| 8 L Po=50mW 30 | 35 | 40 | deg Reverse [Leser Vr 2 v
IParallel Deviation Angle Al Po=somW | -3 - 3 | deg Voltage [px e viem| 30 v
Perpendicular DeviationAngle | A8 L Po=somW | -3 - 3 | deg e— T | 10-40] ©
[Emission Point Accuracy AX.AY.AZ| Po=somw | 80 | - 80 | um —— e |w-m] ©
[Lasing Wavelength Ap Po=somW | 965 | 980 | 095 | nm
Imis sorting by custom's need 5 M Elettical and otical € HT05C)
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